附件1

信息系统局军用电子元器件新品项目科研需求内容（公开项目）
	序号
	项目编号
	项目名称
	包含产品
	主要性能指标

	1
	2017XP0539
	2017XP0539超低噪声大电流紫外光电管
	紫外光电管
	尺寸：≤Φ85mm×170mm；信号和高压端口需用SMA或BNC接口引出，光窗材质为石英。暗电流≤10pA；最大脉冲线性电流≥10A；

	2
	2017XP0541
	2017XP0541大口径大动态范围条纹管
	条纹管
	外形尺寸：≤Ф130mm×250mm；光谱范围：350nm～650nm；阴极灵敏度：≥50μA/lm；极限时间分辨率：≤ 100ps

	3
	2017XP0543
	2017XP0543低真空四分幅变像管
	变像管
	外形尺寸：≤Φ200mm×50mm；阴极灵敏度：≥0.05 μA/W(254nm)；荧光屏亮度：≥3 cd/m2

	4
	2017XP0544
	2017XP0544 25mm门控型MCP像增强器
	像增强器
	外形尺寸：≤Φ60mm×30mm；有效直径：≥Φ25mm；光谱响应范围：截止波长≤200nm

	5
	2017XP0545
	2017XP0545门控型大电流微通道板光电倍增管
	光电倍增管
	外形尺寸：圆柱形，直径≤150mm，高度≤120mm。光谱响应范围：300nm～650nm；阳极灵敏度：≥0.5 A/lm；门控电压：≤15 V

	6
	2017XP0546
	2017XP0546高压大电流高重频伪火花开关
	真空开关
	直径≤150mm；高≤200mm；正向阳极峰值电压 ：45kV；正向阳极直流电压：40kV；反向阳极峰值电压 ：45kV；

	7
	2017XP0564
	2017XP0564对数检波器
	对数检波器
	封装形式：16Pin扁平陶瓷封装(CDFP4-F16)；外形尺寸：11mm×8mm×3mm；1)动态范围：76dBm@2140MHz，±3dB，68dBm@2140MHz，±1dB，

	8
	2017XP1124
	2017XP1124数模转换器
	数模转换器
	1.位宽：16bit；2.最大采样率：12GSPS；3.混频输出：1.5GHz-7.5GHz；

	9
	2017XP1126
	2017XP1126射频MEMS开关
	射频MEMS开关
	SPST,工作频率范围：0.1-18GHz；（1）插入损耗：≤0.6dB@10GHz，≤1.0dB@18GHz；

	10
	2017XP1127
	2017XP1127小型化高频大功率单刀六掷机械开关
	单刀六掷机械开关
	频率范围：DC～26.5GHz；2）通道插损：<0.6dB；3）端口电压驻波比：<1.6:1；4）通道隔离：>55dB

	11
	2017XP1129
	2017XP1129宽带放大器
	宽带放大器
	增益范围：40dB；增益步进：1dB；最小增益：-1.16dB；最大增益：38.8dB；-3dB带宽：DC-7GHz；

	12
	2017XP1130
	2017XP1130二极管无源混频器芯片
	混频器芯片
	频率范围：本振0-50GHz；射频0-110GHz；中频0-0.1GHz；变频损耗：基波混频14dB；

	13
	2017XP1131
	2017XP1131InP分频器
	分频器
	1.工作频率范围：DC-14GHz；2.连续分频比：8-511；3.单边带相位噪声：-147dBc/Hz@10kHz；

	14
	2017XP1132
	2017XP1132混频器
	混频器
	0～50GHz有源混频器变频损耗：5.5dB typ@26.5GHz，8.0dB typ@50GHz；；

	15
	2017XP1133
	2017XP1133 0.75THz-1.1THz混频电路
	混频电路
	频率：0.75THz～1.1THzl；变频损耗:<30dB；谐波次数:4次；

	16
	2017XP1134
	2017XP1134 0.75THz-1.1THz倍频电路
	倍频电路
	频率：0.75THz～1THz；倍频效率:>1%；输出功率:>-18 dBm(Pin=2dBm)

	17
	2017XP1135
	2017XP1135 125GHz-190GHz放大器芯片
	放大器芯片
	增益: ≥15dB；饱和输出功率:；≥+13dBm；输入端口回波损耗:≤-7dB；

	18
	2017XP1136
	2017XP1136 180GHz-275GHz放大器芯片
	放大器芯片
	增益:≥15dB；饱和输出功率:≥+13dBm；输入端口回波损耗:≤-7dB；

	19
	2017XP1137
	2017XP1137宽带限幅器
	限幅器
	频率：DC-20GHz；DC-40GHz；插损：<1.5；限幅功率:>20dB；

	20
	2017XP1138
	2017XP1138 5mm低噪放芯片
	低噪放芯片
	频率范围：50GHz～75GHz；增益：15dB±2dB；噪声系数：≤5dB；

	21
	2017XP1139
	2017XP1139高速电光调制器
	电光调制器
	模拟调制：40GHz；工作波长：1550nm；消光比：> 20dB；

	22
	2017XP1140
	2017XP1140双色光电探测器
	双色光电探测器
	非制冷工作，TO-5封装。响应波长：600-1700nm；暗电流：30pA；响应灵敏度：0.45A/W；

	23
	2017XP1141
	2017XP1141脉冲激光器
	激光器
	脉冲宽度：10μs；工作波长：1550nm；输出功率：80 mW ；正向电压：2.5V（典型值）；

	24
	2017XP1142
	2017XP1142高速A/D变换器
	A/D变换器
	分辨率：8bit；采样率：32GSPS；模拟带宽：16GHz（-3dB）；

	25
	2017XP1143
	2017XP1143锗基薄膜砷化镓太阳电池
	太阳电池
	面积：≥200cm2；平均光电转换效率：≥30.5%（AM0,25℃）；面密度：≤450g/m2；

	26
	2017XP1144
	2017XP1144推进储能电池
	推进储能电池
	体积：≤5L（含自身环控及安全组件）；输出功率：54W；终止电压：10V；能量：≥540Wh；

	27
	2017XP1148
	2017XP1148 200GHz低噪声放大器
	低噪声放大器
	噪声系数：小于8dB（常温）；增益：大于15dB；带内波动：±1.5dB；

	28
	2017XP1154
	2017XP1154旋转关节式射频同轴组件
	旋转关节式射频同轴组件
	外形尺寸：24mm×Ф13mm(不含电缆) ；插座最大外形尺寸：10mm×Ф13.6mm(不含电缆)；接口扭力矩:(0.2～0.5)kgf/cm 

	29
	2017XP1156
	2017XP1156微型拽缆分离连接器
	拽缆分离连接器
	插头：φ12.8mm×21.7mm；插座：φ13.2mm× 12.5mm(不含焊脚)；接触件规格：φ0.3mm(10芯)、φ 0.7mm（2芯）；接触件间距：0.93mm；

	30
	2017XP1161
	2017XP1161 FHMU9A声表面波开关滤波器组
	开关滤波器组
	外形尺寸：（40 mm×35 mm×10 mm）；带外抑制≧40dBc；插入损耗≦5.5；带内波动≦2（BW-50dB/BW-3dB）;工作电流：≦30mA(+5V)；

	31
	2017XP1162
	2017XP1162高温超导双频段陷波器
	双频段陷波器
	工作频率：2GHz-14GHz；陷波深度：≥30 dB@2.13 GHz-2.15 GHz，  ≥30dB@2.42 GHz-2.48GHz；

	32
	2017XP1163
	2017XP1163超宽带低温耦合器
	低温耦合器
	工作频率： 2 GHz～14GHz；插入损耗：≤0.8dB；耦合度：30±1.5dB；


